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Инв. №  подл. Взам. инв. №  

Инв. №  подл. Взам. инв. №  

Конденсаторы
С

1        Э
лектролитический  1000,0 м

кФ
 -63В

  1625 (1635)               1       им
п. С

ер.  S
R

,  G
R

  

С
3        Керам

ический  ЧИ
П

    N
PO

  82 пФ
  ±5%

    1206                     1       им
п.

       
С

4         К31-11-1-250В-150пФ
±10%

   О
Ж

О
.461.106ТУ                       1     

С
5, С

6     П
лёночны

й  К73-17-250В
 - 0,1 м

кФ
 ±10%

                               2      им
п. *) см

. ниже

С
7        К31-11-1-250В-150пФ

±10%
   О

Ж
О

.461.106ТУ                       1     

С
8        Керам

ический  ЧИ
П

  X
7R

   0,047 м
кФ

  ±10%
  1206               1       им

п.
       
 С

9       П
лёночны

й  К73-17  0,047 м
кФ

  400В  ±10%
                          1      

С
10        П

лёночны
й  К73-17   250В

 - 0,1 м
кФ

 ±10%
                             1     

L1         Трансф
орм

атор   9П
4.770.002 -01                                           1      

L2         Трансф
орм

атор   9П
4.770.003 -01                                           1      

L3
        Д

россель              9П
4.777.007                                                 1      

Р
езисторы

R
9              C

2 - 33Н
 - 0,5 - 10  О

м
  ±5%

         О
Ж

О
.467.173ТУ         1       

П
лата

В
улкан 

В
улкан

    
  

    

9П6.673.219

R
1             Ч

И
П

     1кО
м

               1206
1

    

R
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И
П

     62кО
м

             1206
     

R
3, R

4          Ч
И

П
     100  О

м
           1206

       

R
5             Ч

И
П

       75 О
м

            1206
    

R
6       

      Ч
И

П
    100  О

м
            1206

    

им
п.  

1211

им
п.  **) см

. ниже
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м
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D
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ост  диодны

й  R
S

202  
                              1       

им
п.  

С
2        П

лёночны
й  К73-17-250В - 0

,1 м
кФ

  ±10%
              

    1        им
п.  *) см

.ниже
V

T1, V
T2       Транзистор КТ

940А
         аА

0.336.246ТУ            
       

             2       

V
T3             Транзистор IR

F740     
им

п.

                                          
   

 

X
P

1        В
илка  на  плату, прям

ая   P
W

L-4  
1

    

X
P

2        В
илка  на  плату, прям

ая   P
W

L-3  
    

им
п.

1
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п.
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ерем

енны
е данны
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9П
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тсутствую

т

9П
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Р
1           

Р
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агнитное TR
D

-12VD
С

-FB-C
L  

1       

V
D

2            Д
иод D

L 4148 SM
D

 

    

      
   

        
    

им
п.

1
им

п.

       
                             

    

  
 

      им
п. *) см

. ниже

      им
п. *) см

. ниже

*) Д
опускается зам

ена на К73-17 О
Ж

О
.461.104ТУ.
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 чение

**) Д
опускается зам

ена на ЧИ
П

 68кО
м

.

  1   


